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Anotace:

Material je uréen pro 3.roéniky SPSEIT. Jedna se o pracovni sesit k Uloze ,M&feni
stejnosmérnych charakteristik tranzistoru“. Cilem ulohy je experimentalni studium
statickych vlastnosti bipolarniho tranzistoru v zapojeni se spole€nym emitorem (SE)
pomoci modularniho vyukového systému rc2000 - uLAB, seznameni se s jeho
vlastnostmi a ovéFeni zakladnich pojmd a principt z elektroniky. Uloha je vhodna pro
v8echny studijni obory SPSEIT s vyukou pftedmétu Elektrotechnicka méreni.
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MERENiI SS CHARAKTERISTIK TRANZISTORU

Jméno a pfijmeni: Trida:
Datum méreni:

1 ZkousSeny predmét

Bipolarni tranzistor NPN BC546 v zapojeni se SE (sou¢ast modulového vyukového

systému rc2000 - uLAB).

2 Zadani

Zméfte vystupni charakteristiky naprazdno tranzistoru v zapojeni se SE pro nékolik
hodnot proudu g, tj. zavislost Ic = f(Ucg) pfi Ig = konst.

Zméfte vstupni charakteristiky nakratko tranzistoru v zapojeni se SE pro nékolik
hodnot napéti Uce , tj. zavislost Ig = f(Uge) pfi Uce= konst.

Zméfte proudové prevodni charakteristiky nakratko tranzistoru v zapojeni se SE pro
nékolik hodnot napéti Uce , tj. zavislost |c = f(Ig) pfi Uce= konst.

Zmeéfte zpétné napétové prevodni charakteristiky naprazdno tranzistoru
v zapojeni se SE pro nékolik hodnot proudu lg, tj. zavislost Ugg= f(Ucg) pfi
Ig= konst.

Namérené charakteristiky pfekreslete do jednoho grafu tak, ze kazda zabira jeden
kvadrant a ve zvoleném pracovnim bodé odvodte h — parametry tranzistoru.

3 Schéma zapojeni
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Obr.1 Zapojeni pro méfeni ss charakteristik tranzistoru v zapojeni se SE
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Legenda: O Vystupni charakteristika naprazdno
® Vstupni charakteristiky nakratko
© Proudova prevodni charakteristiky nakratko
O Zpétné napétove prevodni charakteristiky naprazdno

Prevodni char. Iz [md]

4 Teoreticky rozbor ulohy

Vypracujte za domaci pfipravu. Uce=3V\
Tee=2 6\

Tee=23v[ .

5 Zpracovani namérenych
hodnot

Vypocet h—parametr z hodnot
odectenych z prubéhl sejmutych
charakteristik - screenshots (snimku
obrazovky) pfekreslenych do jednoho
grafu. PFiklad je na obr.2.

Tee=2v[

Tee=13y

Vstupni char.
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Vystupni char.
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Obr.2 Stejnosmérné charakteristiky tranzistoru v zapojeni se SE

6 Priklad vypocétu

' . . AU g,
Vstupni odpor tranzistoru nakratko hnE = T =
pfi Uce= konst. 3

A(]BE
Zpétny napétovy zesilovaci Cinitel hpp=|—"|=
AU .

naprazdno pfi Ig=konst.

Proudovy zesilovaci Cinitel nakratko hzw = F =
B

p‘I‘I UCE=konst.

Vystupni vodivost tranzistoru hoyyp =
naprazdno pfi Ig=konst.
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7 Grafické reSeni
Pfedpokladané pribéhy charakteristik - screenshots (snimky obrazovky).

8 Pokyny k méreni

e Meéreni provadéjte v rezimu V-A Characteristics vzdy pro nékolik hodnot parametru.
Nékteré parametry méfte externim multimetrem (proud Ig). Tranzistor se do modulu
Transistor Bipolar zapojuje vlevo nahofe do zdifek CBE (shodné se znaCenim na
tranzistoru).

e Zpétnou charakteristiku zméfte v rezimu Oscilloskope, protoZe jde o zavislost
napéti, kdy nelze pouzit generator pilového pribéhu, ale na vystup obvodu musite
pripojit externi stfidavy generator. Po nastaveni offsetu nebude osciloskop
synchronizovat, proto zapojte externi synchronizaci tak, Ze zditku Time Input — ext
trig jednotky A&DDU propojte se stfidavym generatorem se zdifkou OUT sync.

9 Pouzité pristroje
e Meéfici systém rc2000 - uLAB (A&DDU jednotka, zdroj 5 V/3 A, napdjeci kabely —
1x Cerveny, 1x zeleny)
Modul Transistor Bipolar se systémem ochran
Programmable Function Generator
Digitalni multimetr
Mikroampérmetr
PC + program rc2000
Sada rezistort a propojek
Sada vodi¢u + propojovaci sondy

10 Zaver
Uvedte, jak se liSi namérené a vypoctené hodnoty hybridnich parametrt
tranzistoru od katalogovych udaju.

Domaci priprava

/\ Nastudujte z elektroniky teorii o stejnosmeérnych charakteristikach
tranzistoru v zapojeni se spoleCnym emitorem a o vypoctech jeho
hybridnich parametrt. Co je to proudovy zesilovaci Cinitel tranzistoru?

—/
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